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1. Електролюмінесценція та захоплення заряду в структурах SiO2 - Si з нанокластерами рідкісноземельних
елементів.

2. Electroluminescence and charge trapping in SiO2 - Si structures with the rare-earth elements nanoclusters.

Реферат:
1. Дисертація присвячена дослідженню процесів кластеризації рідкісноземельної домішки, збудження
електролюмінесценції, а також процесів генерації та накопичення заряду та гасіння електролюмінесценції у
світловипромінювальних структурах типу метал-двоокис кремнію-кремній, шари діелектрику у яких
імплантовані іонами рідкісноземельних елементів Ce+, Eu+, Gd+, Tb+, Er+ та Tm+. Післяімплантаційний
відпал здійснювався при температурах 800 °С - 1100 °С. Зокрема, у дисертації представлено дані з вивчення
впливу процесів кластеризації на спектральні характеристики світловипромінювальних структур та
досліджено взаємозв'язок процесів генерації та накопичення заряду в шарах двоокису кремнію впродовж
високопольової інжекції гарячих електронів з процесом деградації електролюмінесценції рідкісноземельної
домішки, а також побудовано відповідні моделі, що пояснюють цей процес.



2. Dissertation is devoted to the study of processes of clustering of rare-earth impurities, electroluminescence
exitation and the processes of generation and accumulation of charge and electroluminescence quenching in the
light-emitting structures of the metal-oxide silicon-silicon oxide layers implanted with ions of rare-earth elements
Ce +, Eu +, Gd +, Tb + , Er + and Tm +. Post-implantation annealing was carried out at temperatures of 800 ° C -
1100 ° C. In particular, the data in the thesis presented on the effect of the clustering process on the spectral
characteristics of light emitting structures and studied the correlation between the generation and accumulation
of charge in the silicon oxide layers in the high-field hot electron injection process and the degradation of the rare
earth impurities electroluminescence, as well as the corresponding models to explain the process.
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